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Uktad UL T7523N jest monolitycznym, scalonym regulato-

rem napiecia. Charakteryzuje sig:

- moziiwoScia zastosowania w zasilaczach ujemnego i
dodatniego napigcia,

- mozliwoscig regulacji naplecia wyjsciowego od 2 V do
37V,

~ ma skompensowane termicznie Zrédto odniesienia,

- ma uk?ad ograniczenia pradu,

- mozliwosScia wspdipracy z tranzystorami zewnegtrznymi.

Regulator UL 7523N przeznaczony jest do zastosowan w

zasilacazach napigciowych i pradowych.

%ielkosSé napiecia i prgdu =zZasilacza sg uzaleinione od

zastosowanego schematu aplikacyjnego 1 tranzystordw

mocy.

Parametry dopuszczaine

UL 7523N

Stabilizator napigcia

Obudowa CE 70
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/tamb = +25 c/
. Wartosé
Oznaczenie . . Nazwa Jedn. min max
UI' Napigcie wejsSciowe o v 40
Pd Moc tracona mW T00
t Temperatura otoczenia w czasie O
amb pracy . . C (4] +70
tstg Temperatura przechowywanis °¢ -40 +125
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Uktad wyprowadzed
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‘Opis wyprowadzen

I. Niepodtgczone 8. Niepodtaczone

2. Ograniczenie pradowe 9. Dioda Zenera i @' — -@» -
3. Ograniczenie pradowe 10, Wyjécie uktadu

4. Wejscie nieodwracajace 1. Kolektor tranzystora wyjéciowego

5. WejScie odwracajace 12, Zastlanie uktady

6. Zrodio referencyjne 13. Kompensacja czestotliwosciowa

7. Masa 14, Niepodigczone
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Schemat wewngiizay



Parametry charakterystyczne
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"/tamb = 4+25°C/
Ozna- Wartodé Warunki pomiaru
Nazwa Jedn. : pomla
czenile y _ min | typ . Uwagi
Uy Napigcie wejsciowe \ 9,5 40
U Naplecie wyjsdciowe
0z stabilizacjil v 2 31
AUOZ/UI/ Zl;liafa w¥;j§gi:olwegoina- . 0,5 5 12,V<UI<15 V jU=5V
pigcia sta zacji w =]
) funkcji =zmian nap ecla my > 25 12 v<U1<4° v
wejsoiowego 15 12 VZ.U <15 V Io=1 mA
- %<t bsno c
Nig, s , | Zmiana wyjsciowego na- 1,5 | 10 |1 mA<I <50 mA |Ug=12 V.
O | Riitii mian prada " | 2 T30 [T mAZT,<50 mA |Uge5 V
obcigzenia °°°"‘amb<+7°°°
ICCQ ,iggg:ynkowy prad gasi-{ . 2,3 4 |14=0 A; Up=30V
Uper | Napiecie odniesienia v | 6,8 | 7,15 17,5
Is Prad zwarcia wyjsoiowy|{ mA 65 Uy=0 V3 R4=1OQ
Uon Napigcie szuméw pa v 20 BW=100 Hz + 10 kHz; C,=0 P
wyjsciu 2,5 BWN=100 Hz + 10 kHz; C,=5pF
d, WspSiczynnik stabili- = s 0% <t .<+70°%C
ot zacji temperaturowej | =¥ 15 | 52,5 | Up=12 V5 07C <t ;<47
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Schematy aplikecyjne
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